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Обговорюються методи підвищення радіаційної стійкості напівпровідникових 
матеріалів на прикладі кремнію та InSb. Оптичними та електричними методами вивчено 
параметри кремнію, опроміненого різними видами і флюенсами високоенергетичного 
випромінювання з наступними термообробками. Показано, що підвищення радіаційної 
стійкості кремнію можна одержати за допомогою попередньої радіаційно-термічної 
обробки. Переконливі дані підвищення радіаційної стійкості кремнію при нейтронному 
опроміненні наведено для кремнію, легованого ізовалентною домішкою германію. 
 


